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DAFTAR SINGKATAN SATUAN

: Hertz ( Satuan dasar frekuensi )

: KiloHertz ( Satuan frekuensi x1000Hz )

: Ampere ( Satuan unit untuk arus listrik )

: miliAmpere ( Satuan unit untuk arus listrik x 107-3)

: microAmpere ( Satuan unit untuk arus listrik x 10°-6)

: Volt ( Satuan unmit untuk Beda Potensial listrik )

: miliVolt { Satuan unit untuk Beda Potensial listrik x 10°-3

: microVolt ( Satuan unit untuk Beda Potensial listrik x 104-6)

: Ohm ( Satuan dasar Resistansi )

: KiloOhm ( Satuan Resistansi x1000€2 )

: MegaOhm ( Satuan Resistansi x1000000€2 )

: Satuan daya listrik dalam Sistem Satuan Internasional

: microWatt ( Satuan unit untuk daya listrik x 1076 )

: picoWatt ( Satuan unit untuk daya listrik x 10°-9)

: Alternating Current (| Aliran muatan listrik secara berkala
berbalik arah )

: Direct Current ( Aliran muatan listrik yang hanya memiliki
arah )

: Mitharmps, Hewr @Satuan wnig untuk meneatukan kepasitas
baterai )

¢ Unit logaritmik yang menunjukkan rasio kuantitas fisik (
biasanya kekuatan atau intensitas) relatif terhadap tingkat
referensi tertentu )

: desiBell in Sound Pressure Level ( Metode Pengukuran output
headphone )

: desiBell per Volt

: desiBell Per MiliVolt ( Unit pengukuran output Headphone )

: Germanium { Salah satu material penyusun transistor )
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Si
GaAs
Al-Si
uJT

BIT

JFET

IGFET (MOSFET)

IGBT

HBT

MISFET

VMOSFET

MESFET

HEMT

SCR

IC

HFE
VCC

: Silikon ( Salah satu material penyusun transistor )
: Gallium Arsenide ( Salah satu material penyusun transistor )
: Alumunium Silikon ( Salah satu material penyusun transistor )

: Uni Junction Transistor ( Perangkat semikonduktor elektronik

transistor yang hanya memiliki satu penghubung )

: Bipolar Junction Transistor (Perangkat semikonduktor

elektronik transistor yang memiliki 2 buah daerah penghubung

vang berbeda polartias untuk beroperasi )

: Junction Gate Field-Effect Transistor ( Transistor vang

menggunakan medan listrik untuk mengendalikan bentuk dan
karenanya konduktivitas dari saluran satu jenis pembawa

muatan dalam bahan semikonduktor )

: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (

Pengembangan dari transistor FET )

: The insulated-gate bipolar transistor ( Pengembangan dari

transistor FET )

: Heterojunction Bipolar Transistor( Pengembangan dari

transistor BJT7)

: Metal Insulator Semieonductor Ficld Effect Transistor (

Pengembangan dari transistor FET )

: Power Mosfet ( Pengembaungan dari transistor FET untuk daya

deaganKonfigtrasi V )

. Midtak Sernicendueior Ficld-LTeet™ fansistor ("Pengembangan

dari transistor FET )

: High Electron Mobility Transistor ( Pengembangan dari

transistor FET )

: Silicon Controlled Rectifier ( Adalah perangkat semikonduktor

solid-state dengan empat lapisan bolak N dan P-jenis bahan )

: Integrated Circuit
: Merupakan nilai penguatan dari Transistor junction bipolar

: Power supply pin in IC
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RB : Resistor Basis

RC : Resistor Kolektor
RE : Resistor Emitor
1B : Arus Basis
IE : Arus Emitor
IC : Arus Colector
rc : Impedansi Colector
r'e : Impedansi Imajiner Emitor
Zin Base : Impedansi Masukan Basis
Zin Stage : Impedansi Keluaran Basis
RL : Impedansi Beban
Pout : Daya keluaran sistem
Pin : Daya masuk sistem
Vin : Tegangan masuk sistem
Vout : Tegangan keluaran sistem
G : Tingkat Penguatan
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